LCM109

1+ LCM109 RAM
8. - 1-10 P S Ko“”
D3 D2 D1 DO ADDR D3 D2 D1 DO ADDR
A S3 S2 S1 00000 8DP 8C 8B 8A 10000
1D 1E 1G 1F 00001 9D 9E 9G 9F 10001
1DP 1C 1B 1A 00010 9DP 9C 9B 9A 10010
2D 2E 2G 2F 00011 10D 10E 10G 10F 10011
2DP 2C 2B 2A 00100 10DP 10C 10B 10A 10100
3D 3E 3G 3F 00101 S8 S7 S6 S5 10101
3DP 3C 3B 3A 00110 K4 K2 K3 K1 10110
4D 4E 4G 4F 00111 10111
4DP 4C 4B 4A 01000 11000
5D 5E 5G 5F 01001 11001
5DP 5C 5B 5A 01010 11010
6D 6E 6G 6F 01011 11011
6DP 6C 6B 6A 01100 11100
7D 7E 7G 7F 01101 11101
7DP 7C 7B 7A 01110 11110
8D 8E 8G 8F 01111 11111
2 : 0010 1001
3 LCM103 DOD1D2 DO D1 D2 D3, DATA DOD1D20 C
D3
4 - LCM103 : 2.7V-5.5V,-10-60C.
5 : : 1-/CS 2—/RD 3—/WR 4—DATA 5—GND 6 —
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